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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol _ ;
Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
A 4.37 4.57 4.77 0172 0.180 0.188
A1 117 1.27 1.42 0.046 0.050 0.056
A2 2.47 2.67 2.87 0.097 0.105 0.113
b 0.76 0.89 1.02 0.030 0.035 0.040
C 0.33 0.38 0.64 0.013 0.015 0.025
D 25.65 26.00 26.35 1.009 1.023 1.037
D1 8.38 8.70 9.00 0.330 0.342 0.354
D2 5.50 5.84 6.14 0.216 0.230 0.242
E 9.86 10.26 10.39 0.388 0.404 0.409
E4 7.30 8.33 9.30 0.287 0.328 0.366
e 1.55 1.70 1.85 0.061 0.067 0.073
HA1 6.10 6.35 6.60 0.240 0.250 0.260
L 13.34 13.74 14.10 0.525 0.541 0.555
oP 3.70 3.84 3.95 0.146 0.151 0.156
Q 2.54 2.75 3.05 0.100 0.108 0.120
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